CURSO MONTADOR AJUSTADOR DE EQUIPOS
ELECTRONICOS.

Practica n°: Titulo de la practica: Modulo no:
MONTAJEI DE UN CIRCUITO AMPLIFICADOR
DE MICROFONO.
Fecha: Nombre y Apellidos: N° de Hoja:
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Seleccionar todo el material necesario antes de su montaje en Placa Proto-Board10

Identificar los terminales del transistor utilizado en la practica.

Conectar el circuito del esquema eléctrico, respetando las polarizaciones de los
componentes y fuente de alimentacion.
Distribuir el montaje de los componentes en la placa Proto-Board de forma homogénea

escogiendo las lineas horizontales de insercién para la alimentacion.

Disponer de puntos de salida para colocar el osciloscopio y tomar medidas de amplitud y

frecuencia.

Aplicar la tensién de alimentacion de 12 Vcc.
Realizar las operaciones de medida de tiempo con distintos valores de R1 y C1.




Descripcion y funcionamiento del circuito

Los transistores de efecto de campo FET resultan adecuados para ser utilizados en una variedad
de circuitos electrénicos temporizados.

En nuestra practica con R1 a 1MQ vy una capacidad de 1 pF de C1 obtendremos un periodo de
temporizacién de aproximadamente 1 segundo.

El FET (Q1) estd montado como seguidor por fuente y tiene la puerta unida al punto medio de
la red determinante de la constante de tiempo R1-C1.

Al conectarse inicialmente la alimentacion , el condensador C1 se halla descargado y la puerta de
Q1 queda al potencial de masa mientras que la fuente se halla uno o dos voltios por encima de
masa; la base del transistor PNP, Q2, esta conectado a la fuente de Q1 a través de R4, de
manera que Q1 tiene su conduccidn abierta bajo esta condicion y entre extremos de RL1 aparece
una tensién de salida de 12 V.

Tan pronto como se conecta la fuente de alimentacion el condensador C1 inicia su carga a través
de R1; las tensiones de puerta y fuente de Q1 aumenta exponencialmente hacia los 12 V de la
linea de alimentacion y cuando dicha fuente de Q1 alcanza una tensién de aproximadamente
10,5 V la polarizacién directa de Q2 cae a cero y este transistor deja de conducir con lo que no
existe tension alguna de salida entre extremos de RL1.

Medidas, ajustes y reparacion realizados
1. Medir y anotar el tiempo de conexion con los distintos valores de R1 y C1.

| Rt | ca | RrR | ¢a | RrR | ca |
| wMQ [ 1opF. | 1MQ | 100uF | 4M7 | 100 pF |
| Tiempo | Tiempo | Tiempo |
| | | |
Materiales y componentes electronicos

Q1= Transistor FET- N 2N4393 Q2= Transistor PNP BC557

R1 = 1IMQ 1/4W (4M7 Q 1/4W) R2 = 10K Y4 W

R3 = 10 KQ 1/4W R4 = 15 KQ 1/4W

Cl1 = 10pF, 16V (100 pF, 16V) D1 = Diodo Silicio 1N4007

RL1 = Relé 12 V 280 Q, 1 Circuito.

Instrumentos, herramientas y Utiles

1. Polimetro digital con medidas de pA, mA, mV en DC
1. Fuente de alimentacién variable de 0 — 30 Vcc y con salida fija de 5 Vcc, 0,5 A.
1. Osciloscopio de doble trazo de 20MHz.
1. Alicate de punta plana
2. 1. Alicate de corte
1. Placa Proto-Board10.
1. Metro de hilo rigido para grapinar de 0,4mm

Observaciones y conclusiones sobre la practica




